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机会

随着全球推动新电子和可再生能源转换的半导体技术的发展，半导体器件的
功率密度越来越高。这要求开关电源以越来越高的开关频率运行，从而产生
了大量的电磁干扰（EMI）。迄今为止，由于传统EMI滤波器的局限性，解
决这个问题一直很困难。电压采样-电流补偿（VSCC）型有源EMI滤波器是
最有前景的方法，但其工作范围仍然太有限，无法处理高幅值的EMI共模
（CM）噪声。它们的带宽相对较小，而且其结构中仅包含一个VSCC环节。
我们当前的发明通过提出一种具有低CM电感的新型多级VSCC ACF，扩展了
有源共模滤波器（ACF）的概念。这一发明为未来半导体行业的日益严重的
EMI噪声问题提供了一个极好的候选解决方案。

技术
所提出的技术是一个高带宽有源共模滤波器（ACF）环节，其提供了对电磁
干扰（EMI）噪声的高衰减。该环节由一个有源电容器和一个小CM电感组
成。有源电容器的组件具有多个优势：低成本、快速响应和对高电压瞬变的
良好抗扰度。ACF的工作带宽范围是从150 kHz到30 MHz。通过级联几个上
述的ACF节，可以创建一个多级结构，从而实现不同级别的滤波衰减量。级
联节的数量根据EMI噪声的水平进行优化。所提出的ACF的单级和两级版本
已在两个商业产品上进行了测试。EMI测量结果显示，该ACF是抑制CM噪声
的有效解决方案。

优势

应用

更轻、更小、成本更低

更宽的带宽

更高的共模EMI噪声衰减量

通用的多级VSCC结构，适合不同应用

电源制造商（提议的设备已在两个商业产品上进行了测试——用于笔记本
电脑适配器的90 W额定功率和代表工业应用的1000 W电源）
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微电子公司寻求通过半导体技术的进步来控制日益增加的EMI噪声•


